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كوانتوم چاه پهناي و سد پهناي اثر مقاله اين بررسـيGaN/AlGaNيدر مـورد فتولومينـسانس تكنيـك از استفاده با آنها فتولومينسانس طيف و اپتيكي گذارهاي انرژي روي بر
است گرفته نشانةمطالع.قرار پايين دماهاي در كوانتومي چاههاي اين فتولومينسانس نحوميطيف كه سـاختارهةدهد در سـد پهنـاي حـسب بـر اپتيكـي گذار انرژي ايتغييرات

آلياژهايGaN/AlGaNكوانتومي قبيل از نيمرساناها ساير در كه آنچه خلاف شده،GaAsبر كوانتوميميمشاهده چاههاي نوع اين در سد پهناي كاهش با و جـاييجابـهباشد
قل در بيشتر انرژيهاي سمت ديدهةبه فتولومينسانس بحثميطيف يك با آن علت كه استنظريشود شده داده پهنـايةنحو.توضيح حـسب بر اپتيكي گذارهاي انرژي تغييرات

چندگانه كوانتومي چاههاي در داردGaN/AlGaNچاه همخواني خوبي به تجربي نتايج با كه است شده داده نشان و شده محاسبه تئوري صورت كـار.به اين در نـشانهمچنين
تواداده فضايي همپوشاني ميزان در كوانتومي چاه پهناي كه داردايم مستقيم اثر داخلي قطبشي ميدانهاي كردن استتار و حفره و الكترون موج .بع

چندگانههاچاه:يديكليهاواژه كوانتومي ميدانفوتولومينسانس،،GaN/AlGaNي زمان، به وابسته پيزوالكتريكهافوتولومينسانس ميدان نيمرسانا، نانوساختارهاي قطبشي، ي
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.! High Electron Mobility Transistor (HEMT) 
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s-xx N SQWGaGaN /Al 1 ! !/k lm ~Zn/m MBE

s-xx N MQWGaGaN /Al 1 o !/k lm ~Zn/m MBE

s-xx N MQWGaGaN /Al 1 o !/k p ~Zn/m MBE

s-xx N MQWGaGaN /Al 1 q !�,/!�,/��k�$�# !D ~Zn/m MBE

s-xx N MQWGaGaN /Al 1 p p/Z r/n ~mn/m MOCVD

s-xx N MQWGaGaN /Al 1 p m/l r/n ~mn/m MOCVD

s-xx N MQWGaGaN /Al 1 p p/o r/n ~mn/m MOCVD
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.! Piezoelectric polarizations(pz) 

.� Spontaneous polarizations(sp)

." Quantum Confined Stark Effect(QCSE)
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نمونه.2 و آزمايشگاهي هاروش
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.k Cap layer
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بحث.3 و نتايج
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., Time Resolvd Photoluminescence 
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